<@> BDY 45 - BDY 46 - BDY 47

Silizium-NPN-Leistungstransistoren
Silicon NPN Power Transistors

Anwendungen: Spannungsregler, Inverter, getaktete Netzgerate
Applications: Voltage regulator, inverter, switching mode power supply

Besondere Merkmale: Features:
@ Hohe Sperrspannungen @ High reverse voltages
@ Hohe Stromverstarkung @ High current gain
@ Kurze Schaltzeiten @ Short switching times
@ Verlustleistung 95 W @ Power dissipation 95 W

Abmessungen in mm
Dimensions in mm
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Kollektor mit
Gehéuse verbunden
Collector connected
with case
o Q9 —erm— 115 —]
Normgehause
Zubehor Case
Accessories 3B 2DIN 41872
JEDEC TO 3
Isolierscheiben Best. Nr. 515390 Gewicht - Weight
Isolating washers Best. Nr. 562 897 max. 20g
Absolute Grenzdaten BDY45 BDY46 BDY47
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 400 600 750 \
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 250 300 350 \'
Collector-emitter voltage
Ig=0 Uces 400 600 750
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 7 Vv

Emitter-base voltage
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BDY 45 - BDY 46 - BDY 47

Kollektorstrom Io 15 A
Collector current

Kollektorspitzenstrom Icm 17 A
Collector peak current

Basisstrom Ig 5 A
Base current

Basisspitzenstrom Igm 7 A
Base peak current -Igm 7 A

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
UCE <20V, [case < 45°C PtOt 95 w

Sperrschichttemperatur tj 175 °C
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich tstg —65..+175 °C
Storage temperature range
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Waérmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Gehause Rinic
Junction case

Statische Kenngré8en
DC characteristics

fcase = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cutoff current

.. Uces Ices
lcase = 150°C, Uggg Ices

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector base breakdown voltage

IC =1mA BDY 45 U(BR)CBO
BDY 46 U(BR)CBO
BDY 47 U(BR)CBO

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector emitter breakdown voltage

IC = 200 mA BDY 45 U(BR)CEO
BDY 46 U(BR)CEO
BDY 47 U(BR)CEO

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter base breakdown voltage

Ig = 2mA UBriEBO
Kollektor-Sattigungsspannung

Collector saturation voltage
IC = 15 A, IB = 5A UCEsat

Basis-Séattigungsspannung
Base saturation voltage
IC = 15A, IB =5A UBEsat

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio
UCE=2V,IC= 2A hFE
UCE = 2V, Ic = 10A hFE
Transitfrequenz

Gain bandwidth product
Ucg = 10V, Ig = 500 mA, f = 10MHz IT

Kollektor-Basis-Kapazitét
Collector base capacitance
UCB =10V, f= 1 MHz CCBO
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Schaltzeiten Min. Typ. Max.
Switching characteristics

Ic=5AIgy=~-Igg=1A, tcase = 25°C, siehe MeB'sch'aItung
see test circuit

Einschaltzeit on 05 s
Turn-on time
Abfallzeit t 1 ps
Fall time
Ausschaltzeit toff 35 s
RG= 50 Q Oszilloskop:
Oscilloscope:
p R >100 kQ
- =001 50 V| t<15ns
tp = 20 us
0 —_—
77 2232

Fig. 6 MeBschaltung fiir: et
Test circuit for: on' “f ‘off
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